DIODA STABILIZACYJNA

% BAPS815

Dioda krzemowa dyfuzyjna malej mocy jest przeznaczona
do stabilizacji punktéw pracy w

wych.
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DANE TECHNICZNE
Dopuszczalne wartosci parametrow eksploatacyjnych

Prad przewodzenia Ip 40 mA

Zakres temperatury
skladowania tatg 218...398 K (—55...+125°C)

Parametry statyczne i dynamiczne; tamp = 298 K (25°C)

min. typ. maks.
Napiecie stabilizacji

przy Ir =5 mA  Up 135 145155 V
Rezystancja dynamiczna
przy Ir=5 mA 17 — 15 20 Q

Temperaturowy wspoéi-
czynnik stabilizacji

' napigcia
przy Ir=5 mA TKUr —26 — —23 10-%/deg
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Prad przewodzenia w funkcji napiecia przewodzenia Opornoé¢ dynamiczna w funkcji pradu przewodze--- - -
Ir = §(Ur) nia 75 = f(Ir)
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Prad przewodzenia w funkcji temperatury otocze-
nia Ir = f(tams)
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